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ВЫСОКИЕВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ ДЛЯДЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ИИ НАУКИНАУКИ



ВнешнийВнешний видвид ИВЦИВЦ



ХарактеристикиХарактеристики кластеракластера нана
1313,,219219 ТФлопсТФлопс

Количество серверов 160
Серверы HP BL460c, HP BL2х220G6
Процессоры Intel X5355, Е5540 
Количество ядер 1280
Объем памяти 2560 ГБ
Пиковая производительность 13,219 ТФлопс
Параллельная файловая система SFS на технологии Lustre
Объем дисковой системы 24 ТБ
Интерконнект Infiniband QDR 4x
16-ядерный сервер HP DL580 с общей памятью 128 ГБ
Система хранения на FC дисках HP EVA 4100, 4 ТБ
2 сервера доступа HP DL360





НекоторыеНекоторые приложенияприложения

НанофотоникаНанофотоника, , наноэлектроникананоэлектроника, , 
физикафизика плазмыплазмы ии УТСУТС, , 
биоинформатикабиоинформатика, , ……



Научно-исследовательские
программы

Проводятся совместно с институтами:

ИНСТИТУТ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И
ПРИКЛАДНОЙ

МЕХАНИКИ СО РАН

ИНСТИТУТ
БЕЗОПАСНОГО

РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ РАН

ИНСТИТУТ
ЦИТОЛОГИИ и
ГЕНЕТИКИ

ИНСТИТУТ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СО РАН

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

СО РАН

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И
ЭЛЕКТРОМЕТРИИ СО РАН

ИНСТИТУТ
МАТЕМАТИКИ

СО РАН

ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
МАТЕМАТИКИ И

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГЕОФИЗИКИ
СО РАН



ФормированиеФормирование объемныхобъемных микромикро--
ии наноструктурнаноструктур вв оптическихоптических световодахсветоводах

10 µm

Изображение структуры, 
полученное в эксперименте

Распределение электронной
плазмы по данным расчета

ИНСТИТУТ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СО РАН



Моделирование гиперлинзы

Гиперлинзa: a=600 нм l=3 мкм
b=610 нм

Источники: ρ=a-30 нм; λ=632 нм; TM волна

ИНСТИТУТ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СО РАН



Математическое моделирование
оптической «Черной дыры»

Непараксиальный
гауссов пучок:
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ИНСТИТУТ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СО РАН



МоделированиеМоделирование структурныхструктурных параметровпараметров
ии электронныхэлектронных явленийявлений вв наноструктурахнаноструктурах сс

квантовымиквантовыми точкамиточками

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

СО РАН



ДиффузияДиффузия SrSr попо поверхностиповерхности Si(111)Si(111)--77××77. . 
РельефРельеф потенциальнойпотенциальной энергииэнергии длядля SrSr нана поверхностиповерхности Si(111)Si(111)--77××77

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

СО РАН



ПлазменныеПлазменные технологиитехнологии вв аэродинамикеаэродинамике сверхсверх--
ии гиперзвуковыхгиперзвуковых летательныхлетательных аппаратоваппаратов

Схема обтекания
крыла
с разрядным
устройством

Электрическое поле

Концентрация плазмы

Энергия электронов
ИНСТИТУТ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И
ПРИКЛАДНОЙ

МЕХАНИКИ СО РАН



ЗадачиЗадачи биоинформатикибиоинформатики ии системнойсистемной биологиибиологии

Клеточные процессы

Клеточные сообщества

Экологические процессы

Метаболические пути

Вычислительные ресурсы

С
ло
ж
но
ст
ь

Protein Sequence Prediction

Сравнение геномов

Моделирование белковых комплексов

Сравнительный анализ
белков

Генные сети

1 10 100 1000 Tflops

Белковые комплексы

Моделирование целой клетки

Эволюционные процессы
Простые экосистемы

Steady state metabolic models

Молекулярная машина

Поведение много-
организменного сообщества

Простые микробные сообщества

Catalog complexes

Ассемблирование генома

ИНСТИТУТ
ЦИТОЛОГИИ и
ГЕНЕТИКИ


	Научно-исследовательские программы

